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     Elektronik 

              Spannungsquelle 

              Stromquelle 

              Galvanisches Element Batterie, Akku 

              Signalgenerator allgemein 

              Spule, allgemein 

              Induktivität mit Magnetkern 

              Kondensator 

              Kondensator gepolt 

              Kondensator veränderbar 

              Diode 

              Leuchtdiode LED 

              Kapazitätsdiode, Varaktor 

              Zener-Diode, Durchbruch-Diode 

              Tunnel-Diode, Esaki-Diode 

              Fotodiode 

              Widerstand 

              Widerstand veränderbar 

              Widerstand voreinstellbar 

              Widerstand magnetfeldabhängig, MDR 

              Widerstand spannungsabhängig, Varistor, VDR 

              Widerstand temperaturabhängig, NTC, PTC 

              Widerstand lichtabhängig, LDR 

              Potentiometer mit beweglichem Kontakt 

              Photovoltaisches Element, Solarzelle 
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              Fototransistor PNP 

              NPN-Transistor Gehäuse mit Collektor verbunden 

              PNP-Transistor 

              Vierschichtdiode, Thyristordiode 

              Thyristor Thyristortriode, P-Gate 

              DIAC, Thyristordiode bidirektional 

              TRIAC Thyristordiode bidirektional 

              Operationsverstärker 

              IGFET N-Kanal Verarmungstyp ohne Substratanschluss 

              IGFET P-Kanal Anreicherungstyp mit Substratanschluss 

              IGFET N-Kanal Verarmungstyp ohne Substratanschluss 

              Unijunction-Transistor 

              JFET N-Kanal 


